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~5PECTRO OE PEROA OE ENERGIA OE EL~TRONS OE UM SISTEMA SEMICONOUTOR OE DJ~LA
:AMADA. Francisco A'. P. Osório (Oep. Física - Univ. Fed. de Goiãs) e Oscar
-i óllto (OfeM - IfQSC - USP).

A interação de um elétron incidente com os fonons superficiais, I
:nterfaciais e de volume de um filme de GaAs depositado sobre um sUbs:"õtol

I infinito de AI As é estudada dentro de um forma lismo quantum mecânico, do
! ~ual obtemos os automodos de polarização e os potenciais de interação elétron
-fonons. Aplicamos então esses resultados para a obtenção do espectro de per
oa de energia dos elétrons retroespalhados do sistema.
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